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DIFFUSEUR DE MUSIQUE

Ao Prsemtation du sysiéme
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[efinitions des entrées -sorties
" Commande de mise en mtation du magasin {« MAGASIN =) @ tension de niveaws '17TL fournie
par la fonction FBS (Gestion du processns de sélection du C13).

*  Rotation du magasin : Action physique sur le magasin {ou panier circulaine) contenant les C.
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2. Schéma structure] de FP2 ¢
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B, Efude de FP2
l Quel est le rilede L1157
2 Compléter e tableau en précisant pour dewsx valeurs (0V =t 5%) de la tension d entree
Vuamasms etat de :
¢ ['clage de sortie U TG ;
«  laLED DG
¢ ladinde de "optocoupleur U135 ;
*+ e phodotransistor de |"optocoupleur LI15 ;
*  letransistor 11 ;
# e moteur M2,
Etage de
Viaous | sorede | LEppg | Diedede | Tramsistor | Transisior |y
LI 10 - e
v
5V

Unliser les abréviations swivanles © P - passant — 5 : sature — B - blogue — L - allumé - E : etemnt — M -
marche — A : amét

Déterminer la valeur de R31, sachant que le courant traversant le moteur M2 est de 1A.

Calculer le courant If de U15.

Vérifier que le transistor de U15 est bien saturé.

O Documentations fechnfgues
a) TIP11:

VERw=1,3V TOH= [ 00K VErw=1Y



b)  ULNZOO3

HIGH-VOLTAGE, HIGH-CURRENT
DARLINGTON ARRAYS

Ideally suited for interfacing betwoen low-bevel Ingic circuitry ond
multiple peripheral power bads, the Series TEN200 AL high-unlige
high-currem Dualingron arays feature continuous lood curent ratings
10 500 mA, for each of the seven drivers. Al an appropriate duty cye
depending on ambiest lemperature and number of drivers emed 0N
Boads todaling over 230 W (350 mA x 7.
« sl Typical ook wchabe relays, sobenoils,
pparg Mo, magnetic print eamsmers, muliplexed LED and
imcamdescent displays, and hearers. All devices Feature open-collecior
outpuls with integral clump dodes

The ULN2003 ASL and ULNZZ AL have series input resistors
selected for operation direcily with 5V TTL or CMOS . These devices
will handie numeros interface needs — panticulary these heyond the
capeiilities of standand bagic bulTers.

The ULN20M AL and ULN20Z4AL have series input resistons for
operation direeily from € to 15 V CMUOS or PMUS bogic outputs,

The ULMNN0IAL and ULN20D2AA are the standard Darlingion
arrats. The oulpuls ane bl of sankivg SO0 mA sl will withsiasd

PARTIAL SCHEMATICS

LLNZOSIAL (Each D]

¢ MCT2

Photocoupleur coplanaire constitue dune diode & Parsénure de gallum
émettent dans infrarouge et d'un phototransistor NPN s silicium, en

boitier plastgue SOT-40 (DIL & boches).

1l se caracterise par un transfen de courant &levé, une faible tension de
suturation, un ssolement galvanigue parfat wnt en alienatf qu'en
continu, une large dynamigue de fonclionnement en courant de 1 &

BlmA, une tension disolement de 4400% efficaces,

8 technologie nouvelle [wi confére une grande fiabilite et des
performances compatibles avee des environnements difficiles dans le

domaine ndustriel et les @léconmunications.

Caracteristigues principales

SCHEMATIC
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Tension collecleur-émetteur {base ouverle) Vo L 30 v

Courant direct de la diode en continu Iy X [iti] mA
Taux de transfert (1=10mA ; Va=10V) T min 0 %
Tension continue d”isolement Vin L 4.4 [4Y

ot lesst 50V im the OFF simte. Outputs may be paratlcled for highes
load current capahility. The ULN20Z3A/L and ULN2OZIAL
withstand %5 ¥ in the OFF siate
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Curactéristiques pour | a=+25%C
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Caractéristigues pour 14=+25%C

Diode Symbole | Min. | Typ. | Max. | Unites
Types ULN2Z003A, ULN2003L, ULNZ004A, and ULN2D04L Tenci 0 i — . - 2 ;
ELECTRICAL CHARACTERISTICS at +25 C (unless Ise Tension directe de la diode (1;=2mA) Ve 1.2 L5 Y
Y 1 2 1 V=3V - -

Toat T Appicabis —m Courant inverse de la diode (V z=3V) Iy 10 A
€ harasterisilc Symbol | Fig. Devicos Test Gondons Min,  Typ.  Mas. | Units I e (V=0V 5 £=1MHz) Ca . 50 - pE
R 10 ] Vep sBOW T =25 C — =1 s | ua

Vg "BV Ta=T0€ =1 00| un Phototransistor

18 | umosan | voe =WV Ta=ToGV=10w| — <5 ooal wa -

[ —— Voemam | 2 ) Lo = 100 M, iy = 250 1A — a8 11 Tension de claguage collecteur-emeticur (1 -=1mA) VeEo 30 - - v
Zaturnbian Volisge = - R N

= 200 A, lp = 390 R SNNRET Tension de claquage collecteur-base (1 -=0,01mA) Viro T - - v

\c = 300 A, 1g = 500 A — w3 s v L
Input Current Iraonsy 4| ULnEREAL | Ve = 385 — 083 135] mA Tension de claguage émetteur-collecteur (1:=0,1mA) VEco 7 - - v

ULNGDAL | Vi =50V — D35 05 mA
Vi = 12V — 1o tas| ma Collecteur-émetteur (Vo=10V) () - 2 50 nA
e 4 Al o= B0 uh, Ty = PG o6 - ek Collectcur-base {Ver=10V) leno - - 20 nA
Inpul Yoitage Vinony a ULNZOOCAL | Weg ® 20 W, e = 200 mA — — 24 W
[ Vgp =20V, Ip=380mt — — 21| w Ciam en courant contmu {1 =T00pA ; ¥V =3V) hgg - 300 -
Vg = 20V, | - 300 mh a6 | v
ULMZI0MAL | Ve & 20 W, ke = 1285 mA — — sa| v Photocoupleur

W = 20 W, | = 200 mA = = &0 ¥ o I 2 k.

T —t Taux de transfert (I=10mA : Va=10V) T w | e | - v,

Vg = 20 ¥, |- = 350 rmd, == [ ‘Tension de saturation collecteur-émetteur {| = 1imA ; .

=20 ¥ 4= 30 £ o {le Vewa | - | 015 | 040 | W

In gl Casacitance iy AN 15 26 | oF l=2mA)
Turm-0n Delay T L] L 08 By 0 08 By — 02 1] ‘T'ension d*1solement cfficace enirée-sortic repétitive Vi - BRI el W
Tutr-OF Delay [ ] ) 05 Ky, o 05 By p 025 18| =




